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摘要(译)

本发明公开一种TFT基板及其制造方法、显示装置，属于液晶显示技术
领域。TFT基板包括：衬底基板；衬底基板上形成有公共电极金属；形
成有公共电极金属的基板上形成有栅绝缘层；形成有栅绝缘层的基板上
形成有钝化层；其中，公共电极金属对应的钝化层区域为公共电极金属
区，公共电极金属区上形成有阻流凹槽。本发明通过在公共电极金属区
上设置阻流凹槽来阻挡PI溶液，解决了AA区的PI溶液减少且溶液分布不
均匀，形成的配向膜厚度均匀性较差，LCD在显示时容易产生云纹不良
的问题，达到了减小PI溶液的流失速度，使AA区的PI溶液能够均匀分
布，形成均匀性较好的配向膜，避免云纹不良，提高LCD的显示性能的
效果。
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